
 

  

 اثر هالمغناطیسی  هایسنسور

Hall-Effect Magnetic Switches 

 

 حساس به میدان مغناطیسی دائم 

 فرکانس سوئیچینگ بالا 

  خروجی ترانزیستوریPNP / NPN 

 قایل تولید در ابعاد کوچک 

 نویزپذیری پایین 

  درجه حفاظتIP67 
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  اثر هالسنسورهای مغناطیسی  
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 اثر هالمغناطیسی سنسورهای 

 اثر هالمغناطیسی  سنسوراساس عملکردی 

سنسورهای اثر هال، بر پایه قانون اثر هال بنا نهاده شده اند. بر طبق این قانون در صورتی که جریانی از 

و این هادی در معرض میدان مغناطیسی دائم قرار گیرد،  شودیک هادی یا نیمه هادی عبور داده 

شود که از این اختلاف پتانسیل برای ایجاد سیگنال خروجی اختلاف پتانسیلی در دو سر هادی ایجاد می

 ای از قطعه اثر هال و مدار داخلی آن قابل مشاهده است:در تصاویر روبرو، نمونهشود. استفاده می

 

 

 : مدار داخلی سنسور اثر هال2 شکل

 

 ثر هالامغناطیسی نحوه کدگزاری سنسورهای 
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